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Literatur - Bibliographie - Recensioni

Temes G.C., Mitra S.K. Modern Filter
Theory and Design. Chichester (GB),
John Wiley & Sons Ltd, 1973. XV 4566 S.,
zahlreiche Abb. Preis £ 12.50.

Mit dem vorliegenden Buch haben sich
die Autoren das Ziel gesetzt, den heutigen
Stand der Technik elektrischer Filter festzu-
halten. Zum voraus muss gesagt werden,
dass dies trotz des ausserordentlich um-
fangretehen Stoffes (iberzeugend gelungen
ist. Es gibt dafiir drei Griinde:

- Jedes Spezialgebiet wird durch einen
anerkannten Fachmann dargestellt.

- In konzentrierter Form sind die wesent-
lichen Punkte herausgehoben, unter weit-
gehender Auslassung «akademischer
Spielereien», und mit vielan Hinweisen
auf die jeweilige Spezialliteratur.

- Eine erste Einflilhrung in Netzwerkanalyse
und -synthese sowie die entsprechenden
mathematischen Hilfsmittel werden be-
reits vorausgesetzt.

Neben Kapiteln tber allgemeine Filter-
theorie und den Entwurf von Filtern mit
Rechnerhilfe sind folgende Teilgebiete be-
handelt: Reaktanz-, Kristall- und Keramik-
filter, mechanische Bandfilter, Mikrowellen-
filter, aktive RC-Filter mit konzentrierten
Elementen, aktive RC-Filter mit verteilten
Elementen, geschaltete Filter, N-Pfad-Filter
sowie Digitalfilter. Es wiirde zu weit fihren,
hier auf alle Abschnitte einzugehen. Das
Buch ist so geschrieben, dass es den Zu-
gang zum jeweiligen Spezialgebiet eindeu-
tig erleichtert. Immer wieder wird auch auf
oft vernachlassigte Punkte hingewiesen,
die von grosser praktischer Bedeutung sind,
wie etwa die Rechengenauigkeit bei ei-
ner bestimmten Entwurfsmethode. Da das
Werk als Hochschulkurs gedacht ist, sollen
Aufgabenserien zu allen Kapiteln helfen,
Wichtiges zu unterstreichen und auf zu-
satzliche Aspekte hinzuweisen.

A. Kindig

Moerder C., Henke H. Transistor-Rechen-
praxis l. Lehrbuch. Heidelberg, Dr. Al-
fred Hiithig Verlag, 1974.171 S., 150 Abb.
6 Tabellen. Preis DM 28.50.

Das Buch bildet eine Sammlung von Auf-
gaben, die im wesentlichen die Grundlagen
der Dioden- und Transistoren-Rechenpra-
xis beinhaltet. Vorausgesetzt wird, dass
der Leser mit dem Stoff der Halbleiterbau-
elemente vertraut ist. Das Buch richtet sich
daher vor allem an Leute, die parallel zur
Theorie eines Lehrbuches oder einer Vor-
lesung Beispiele aus der Praxis [6senmoch-
ten. In diesem Sinne ist das Werk auch
fir jene geeignet, die in der Praxis mit
solchen Problemen konfrontiertwerden und
sich im Selbststudium die Berechnungs-
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methoden Uber Halbleiterelemente an-
eignen mochten. Die einzelnen Kapitel und
Abschnitte beginnen jeweils mit einer kur-
zen Zusammenfassung der Grundlagen,
wobei dies lediglich als Hinweis auf die
entsprechende Stelle in einem Lehrbuch
zu verstehen ist. Klare Ersatzschemata und
ibersichtliche Kennlinien-Diagramme tra-
gen dazu bei, das bereits Gelesene ein-
pragsam zu festigen. Die gestellten Auf-
gaben sind so gegliedert, dass sie zum
Teil aufeinander bauen. Die Lésungen ent-
halten oft weiterfiihrende Informationen,
die fur die Anwendung von Bedeutung
sind.

Im ersten Kapitel werden die verschie-
denen Halbleiterdioden behandelt, wobei
vor allem auf die speziellen Typen wie
Zener-, Tunnel-, Foto- und Kapazitatsdio-
den eingegangen wird. Anschliessend sind
die Bipolartransistoren in ihrem Gleich-
strom- und Temperaturverhalten beschrie-
ben. Mit Hilfe der Vierpoltheorie wird auf
ihr Wechselstromverhalten eingegangen.
Die Unipolartransistoren (Feldeffekt-Tran-
sistoren, FET) bilden das Thema des néch-
sten Kapitels, wobei typische Beispiele die
Besonderheiten deutlich machen. Im Kapi-
tel Verstarkerschaltungen werden RC-Ver-
starker behandelt, unter Einbezug des
Temperaturverhaltens. Der zweite Ab-
schnitt ist den direkt gekoppelten Verstéar-
kern gewidmet, wie Darlington-Schaltung,
Verstarkerschaltungen mit komplementéren
Transistoren und dem Differenzverstéarker.
Abschliessend wird der Operationsverstar-
ker behandelt, wobei anhand von Beispielen
statische Eigenschaften, Gegenkopplung,
Stabilitat und Frequenzverhalten berechnet
sind. Ein reichhaltiges Literaturverzeichnis
erleichtert es, die Fachliteratur zu finden.
Dieses Buch eignet sich sehr gut fir Unter-
richt, Selbststudium und Beruf.

C. Béguin

Pooch H. Taschenbuch der Fernmelde-
praxis 1974. Berlin, Fachverlag Schiele
& Schén GmbH, 1974, 500 S., zahlreiche
Abb., Tabellen und Tafeln. Preis DM
23.—.

Dieses jahrlich erscheinende Taschen-
buch bringt Beitrage aus dem gesamten
Fernmeldewesen, die jedoch zumeist auf
die Verhaltnisse bei der Deutschen Bun-
despost abgestimmt sind. Jeder Band gibt
liber den neuesten Stand der wichtigsten
technischen Gebiete Auskunft, wobei auf
friithere Erscheinungen aufgebaut wird.

Dieses Jahr liegt das Schwergewicht auf
der Ubertragungstechnik. So sind unter
anderem Beitrage zu finden tber die Netz-
gestaltung (Breitbandnetze der Zukunft,

Telefonienetzgestaltung unter Beriicksich-
tigung des Dampfungsplanes, offentliche
Datennetze, Planung von Richtfunknetzen),
iiber den Stand der Fernmeldetechnik
(Hohlkabel, Frequenzgenauigkeit in den
Tragerfrequenzanlagen, automatische Er-
satzschaltung von Primar- und Sekundar-
gruppen, Tonleitungsschaltstellen, Daten-
gerate, Antennentechnik), tiber den Betrieb
der Netze und die Messtechnik. Es sind
nicht nur rein technische Aspekte, sondern
auch die organisatorischen Fragen behan-
delt. Einige allgemeine Artikel befassen
sich mit den Entwicklungstendenzen, mit
der Abfassung technischer Veroffentli-
chungen und mit der Dokumentation bei
EDV-Anwendungen. Ein Gesamtinhaltsver-
zeichnis der Jahrgange 1964...1974, nach
Sachgebieten geordnet, beschliesst sinn-
voll das Taschenbuch.

Wenn dieses Werk auch nur dem Be-
sitzer samtlicher Ausgaben wirklich einen
Uberblick des ganzen Fernmeldewesens
gewahrt, so sind die einzelnen Artikel der
Ausgabe 1974 dennoch durchaus lesens-
wert, da sie in den meisten Fallen sehr
praxisbezogen sind. J.-F. Biitikofer

Méschwitzer A., Lunze K. Halbleiter-
elektronik. Lehrbuch. Heidelberg, Dr.
Alfred Huthig Verlag, 1973. 560 S,
410 Abb., 24 Tafeln. Preis DM 54.—.

Mit diesem Buch ist der zweite Teil eines
umfassenden Lehrwerkes der Halbleiter-
elektronik erschienen. Die Autoren haben
sich das Ziel gesteckt, die «innere Elektro-
nik» der Halbleiterelemente zu behandeln
und nicht die Physik der Ladungstrager in
festen Koérpern zu beschreiben. Denn
diese «innere Elektronik» bendtigt der
Schaltungsentwickler zum Verstandnis der
Halbleiterbauelemente. Ausgehend vom
Kapitel «Stromfluss in Halbleiterstruk-
turen» wird das eigentliche Grundelement
der Halbleiterbausteine, der pn-Ubergang,
ausfiihrlich besprochen. Dieses Kapitel
beinhaltet auch die verschiedenen Dioden-
arten und deren Anwendungen. Die Funk-
tionsprinzipien des Bipolar- und des Feld-
effekttransistors und deren Anwendungen
werden in zwei weitern Kapiteln behandelt.
Zum Schluss werden die erworbenen
Kenntnisse fir die Verwirklichung inte-
grierter Schaltungen angewandt. Dank den
an mehreren Stellen des Buches ange-
gebenen Schemata werden die Berech-
nungen fir die Halbleiterbauelementkenn-
grossen wesentlich erleichtert. Diese Be-
rechnungsschemata stellen eine Zusam-
menfassung der im Text angegebenen
Formeln in Form eines Flussdiagrammes
dar. Die verschiedenen Vorgange im Halb-
leiter und in den Halbleiterbauelementen
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sind mathematisch behandelt, ausfiihrlich
beschrieben und reich illustriert, so dass
sich dieses Werk als Lehr- und auch als
Nachschlagebuch vorziiglich eignet.

Hp. Herren

Beneking H. Feldeffekttransistoren. Ber-
lin, Springer-Verlag, 1974.246 S., 113 Abb.
Preis DM 45.—.

Im Gegensatz zu Bipolartransistoren wird
das Verhalten der Unipolartransistoren
(Feldeffekttransistoren) nur von Majoritats-
ladungstragern bestimmt. Ein elektrisches
Feld beeinflusst in einem Halbleiter einen
Strompfad (auch Kanal genannt) zwischen
zwei Anschliissen, wodurch der gebrauch-
liche Name, namlich Feldeffekttransistor
(FET) erklart ist. Zwei wesentliche Gruppen
von Feldeffekttransistoren werden unter-
schieden, die IGFET (insulated gate field-
effect-transistor), bei denen die steuernde
Elektrode (Gate) vom Kanal isoliertist (auch
MOSFET, metal oxide semiconductor) und
die NIGFET (non insulated gate field-effect-
transistor), bei denen die Kanaldimensio-
nen durch eine pn-Diode verandert werden
(auch JFET, junction field-effect-transistor).
Beide Gruppen werden weiter unterteilt je
nach Leitungstyp der Majoritaten im Kanal
(n-Kanal oder p-Kanal) und dadurch, ob sie
ohne angelegte Gatespannung leitend oder
sperrend sind. Diese prinzipiellen Unter-
schiede der elektrischen Eigenschaften so-
wie die weitgehend leistungslose Steue-
rung der FET den bipolaren Transistoren
gegeniiber ergeben neue Schaltungskon-
zepte, die den Anwendungsbereich von
Halbleiterbauelementen wesentlich erwei-
tern.

Der erste Abschnitt des Buches bein-
haltet eine Beschreibung und Einteilung
der verschiedenen FET-Arten. Anschlies-
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send werden die wesentlichen Grundstruk-
turen anhand von Modellen mathematisch
behandelt, einschliesslich des Verhaltens
im Sattigungsgebiet und der Driftsattigung.
Die Eigenschaften der verschiedenen
Steuerstrecken bilden das Thema des
nachsten Abschnittes, wobei dem MIS-
Kontakt (metal-isolator-semiconductor) so-
wie dem MeS-Kontakt (metal-semiconduc-
tor) neben der pn-Verbindung spezielle
Bedeutung zukommt. Ein weiterer Abschnitt
ist den Computerlésungen gewidmet, die
die grafische Darstellung komplizierter
mehrdimensionaler Vorgange erlaubt. Es
folgen Kapitel tber die Schaltungseigen-
schaften, die Stabilitdt und das Tempera-
turverhalten, das Rauschen und die An-
wendungen der verschiedenen FET-Arten.

Ein sehr reichhaltiges Literaturverzeich-
nis dient dem interessierten Leser, Einzel-
probleme im Detail zu verfolgen.

Das Buch richtet sich vorab an Leser,
die sich eingehend in das Fachgebiet ein-
arbeiten mochten. Die Behandlung der
theoretischen Grundlagen steht dabei im
Vordergrund, das breite Gebiet des Ein-
satzes wird nur kurz gestreift. Die Techno-
logie der Herstellung wird in diesem Werk
nicht behandelt, jedoch wird auf entspre-
chende Arbeiten hingewiesen.

C. Béguin

Hinweis auf
eingegangene Biicher

Pribich K. Fernsprechtechnik Band 2.
Heidelberg, Bohmann-Verlag, 1974. VIII
+280 S., 236 Abb., 25 S. Anhang, Schal-
tungs-Beiheft mit 47 Stromlaufplanen.
DM 30.—.

Der zweite Band der Reihe «Fernsprech-
technik» liegt nun vor. In drei Hauptab-

schnitten werden die Belange der Neben-
stellentechnik, der Fernsprechsondernetze
und der Stromversorgung von Fernmelde-
einrichtungen behandelt. Grundbegriffe
sind in einer leichtverstandlichen Form und
ohne Umschweife erlautert. Zahlreiche
Figuren, Blockschemata und die in einem
Anhang enthaltenen Stromkreisplane er-
leichtern die Aufnahme des dargebotenen
Stoffes. Obwohl das Buch sowohl in seiner
Gliederung als auch in bezug auf die be-
handelten Anlagen den Verhaltnissen bei
der Deutschen Bundespost entspricht,
kann es dennoch den bei uns in der Praxis
tatigen Fernmeldespezialisten, die sich
tiber die Prinzipien der Fernsprechtechnik
informieren wollen, gute Dienste leisten.

S:

Nachrichteniibertragungstechnik. Bei-
heft zur «Siemens-Zeitschrift». Berlin/
Miinchen, Siemens AG, 1974. 337 S,
zahlr. Abb. Preis DM 66.—.

In dieser recht umfangreichen Publika-
tion von Uber 330 Seiten vermittelt ein
grosses Autorenteam aus dem Hause Sie-
mens AG einen aktuellen Uberblick tiber
den heute erreichten Stand der Nachrich-
tenlibertragungstechnik. Auf einige Einfiih-
rungsartikel und solche grundsatzlicher
Natur folgen Arbeiten der Themenkreise
Frequenzmultiplexaufbereitung, Telefonie-
schmalbandsysteme, Streckengerate fir
Breitbandkabelsysteme, TerrestrischeRicht-
funkeinrichtungen, Satellitenfunkeinrich-
tungen, Zeitmultiplexeinrichtungen, Ein-
richtungen zur Betriebssicherung, NF-Ein-
richtungen, Stromversorgung, Betriebsstel-
lenaufbau. Die einzelnen Beitrage sind
reich illustriert mit Fotos und Grafiken. Die
Arbeiten beziehen sich auf den im Hause
Siemens erreichten Stand, der jedoch sei-
nerseits dem internationalen entspricht.

K.
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